




































































































































































专利名称(译) 咔唑化合物，用于有机电致发光器件的材料和有机电致发光器件

公开(公告)号 US20130214258A1 公开(公告)日 2013-08-22

申请号 US13/756917 申请日 2013-02-01

申请(专利权)人(译) 出光兴产CO.，LTD.，
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其他公开文献 US9203036

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明的化合物由下式（1）表示。在式（1）中，A1和A2中的至少一个
表示取代或未取代的含氮芳族杂环基。用于有机电致发光器件的材料包
含由式（1）表示的化合物。用于有机电致发光器件的材料包括在阳极和
阴极之间的有机薄膜层，其中有机薄膜层含有由式（1）表示的化合物。
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